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Low-Power-Schottky-TTL-Schaltkreise

Die Low-Fower-Schottky-TTL (LS-TTL) -Schaltkreise weisen bei gleicher Verzogerungszeit
wie Standard-TTL-Sehaltkreise eine um den Faktor 5 niedrigere Leistungsaufnahme auf.
Daraus ergeben sieh fir den Anwender folgende Vorteile:

Senkung der Verlustleistung bel konstanter Packungsdichte,
- Erhohung der Zuverlassigkeit,
- Verkleinerung der Stromversorgungsmodule,

- kleinere Stromdichte und damit weniger Storungen.

Die LS-TTL-Reihe ist mit anderen Schaltkreisen der TTL-Familie und der HCT-CMOS-

Reihe kompatibel.
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Ausgewiihlte Kennwerte
li]iennwur‘l L{Eu:;_;;n Mefibedingung min. | typ. max. |Einheit
Betriebsspannung L!{.:L,.: : 4,75 | 5,0 5,25 W
High-Eingangsspannung Ulh I 2,0 V
Low-Eingangsspannung L'[L 0,8 W
Eingangsklemmspannung i —L‘“_L Ui.'.‘(.‘ = 4,75 :
i =18 mA 0,9 1,5 v
High-Ausgangsstrom 'ID][ 400 pA
Low-Ausgangsstiram ['DL i mA
High- Ausgangsspannung | UU!—[ UL‘C = 4,75 V
! gy = 400 pA 2,7 | 3,3 v
Low-Ausgangsspannung EDL U(.‘C = 4,75 ¥
lo, = & mA 0,35 | 0,5 v
| Ausgangsresistrom ['D}:H UL‘C = 5,25 V
f' . Uy = 2.4 ¥ 20 HA
’ | oz | Yec = 3%V .
’ i Ugp = 044V 20 HA
!Eingangsstmrn | by Upe = 5,25 v .
§ m = 2TV : 20 pA
|, | Ve = 525V 1
| Uy, =04V | 360 A
i1 | U.~.=5,25V i
| : ELICC-H.' 100 HA !
i{urzwhlu!:h'-:lr'-:l-m” | lgs ]‘:L‘.(‘. = 5,23V 20 100 mA

i} Nieht mehr als ein Ausgang gleichzeitig, Dauer des Kurzschlusses <1 sec
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DL 75113 DC Leitungssender-Schaltkreis + In Entwicklung »
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Tvostandard: HFO-5. 805.90
Funktionstabelle
Eingéinge Enable Einginge Ausglnge
A B* 10E/20E OE ¥ ¥
X X L X Z
X X L &
L H H L , H B* Gilt nur fir Treiber 1;
X H H L | H Treiber 2 entfillt Zeile 4
H H H | H H L und Eingang B.
Ausgewidihlte Kennwerte
iHnr:nwrrl .I{u_r'z- min. max. Einheit
i zeichen
| _
|Sigrm]vc rEOGFErUNEsEeilen t PLH 25 ns
| tE’HL 2% ns
thon | 40 ns
; | tpzL . =
| ] 1PI[Z | 30 ns
-4
| tPT.Ff. | 35 ns
[rifferenzsignalverzoge- | thp 25 ns
1
rungszeit |
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